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ELECTRONICA INDUSTRIAL 1_2919

Datos identificativos de la asignatura

Asignatura Electrénica Industrial |
Caddigo 2919
Departamento Ingenieria Eléctrica y Energética
Area Ingenieria Eléctrica

Tipo Troncal
Curso/Cuatrimestre 19/ 2°

Créditos BOE/Horas ECTS

4,5/112,5 Horas de Trabajo Alumno

Idioma de imparticion

Espafiol

Profesor Responsable

Fernando Delgado San Roman; delgadof@unican.es

Otros Profesores

Antonio Gonzalez Diego;antonio.gonzalez@unican.es

Conocimientos previos

Conocimientos basicos de “Teoria de circuitos”

Objetivos y competencias a adquirir en la asignatura

Objetivos generales

Competencias

electrénicos y analisis del
componentes.

la realizacion de las
correspondientes.

Conocer la estructura atémica y comportamiento de los
materiales utilizados en la fabricacibn de componentes
funcionamiento de dichos

Conocimientos sobre instrumentacién electrénica previos a
practicas de

Disefio y calculo de
circuitos electrénicos
fundamentales y
realizacion practica de
los mismos.

laboratorio

Asignacion de horas ECTS

4,5 CREDITOS BOE: 112,5 horas de trabajo del alumno/cuatrimestre por asignatura

CM CT
HORAS Horas Horas
PRESENCIALES: 45 Magistrales/cuatrimestre= 22,5 Tutoradas/cuatrimestre = 22,5
CM CT
Horas Horas
Magistrales/semana= 1,5 Tutoradas/semana = 1,5
AT Al
HORAS NO Actividades Actividades
PRESENCIALES: 67,5 Tutoradas/cuatrimestre = 30 Independientes/cuatrimestre= 37,5
AT Al
Actividades Actividades
Tutoradas/semana = 2 Independientes/semana = 2,5
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Organizacion docente de la asignatura
Distribucion de la asignatura

CONTENIDO CM CT AT Al
(horas) | (horas) | (horas) | (horas)

BLOQUE TEMATICO 1. CONCEPTOS BASICOS
1.- CONTENIDOS TEORICOS (CM).

Estructura atomica y comportamiento eléctrico de los 2,5
materiales. Efecto de la temperatura. Semiconductores.
Bandas de energia, movilidad y conductividad.
Semiconductores intrinsecos y extrinsecos.
2.1.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT). 3 3
Resolucién de problemas

2.2.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT).
Practicas de Laboratorio. Iniciacion al trabajo en el 45 3
Laboratorio. Instrumentacion. (Fuentes de alimentacion cc- ’
ca, multimetro, generador de funciones, osciloscopio)
3.-ACTIVIDADES DE EVALUACION. Trabajo tutorado. 0
Seguimiento individualizado del alumno/a en el laboratorio.

BLOQUE TEMATICO 2. LA UNION PN. EL DIODO

1.- CONTENIDOS TEORICOS (CM)

La unién P-N Polarizacion directa e inversa. Efecto Zener.
Curvas caracteristicas V-I. Modelos ideal y real
2.1.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT). 2 3
Resolucién de problemas
2.2.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT). 2 3
Practicas individualizadas de laboratorio sobre el tema.

3.-ACTIVIDADES DE EVALUACION. Trabajo tutorado 1

BLOQUE TEMATICO 3. EL TRANSISTOR BJT.
1.- Contenidos teoricos (CM).

Tipos N-P-N y P-N-P. Corrientes en el transistor. S
Configuraciones y curvas caracteristicas. Zonas de
funcionamiento. Modelos.

2.1.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT). 3 3
Resolucién de problemas
2.2.-ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT) y (AT). 2 3
Practicas individualizadas de laboratorio sobre el tema.
3.-ACTIVIDADES DE EVALUACION. Trabajo tutorado 0

BLOQUE TEMATICO 4. OTROS DISPOSITIVOS
SEMICONDUCTORES.

1.- CONTENIDOS TEORICOS (CM).

El transistor FET, principio de  funcionamiento,
caracteristicas, polarizacién. Diodos ZENER, LED vy
VARICAP. Fotodiodo y optoacoplador.

2.1.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT y AT) 2 3
Resolucién de problemas

2.2.- ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE (CT y AT) 2 3
Préacticas de Laboratorio
3.- ACTIVIDADES DE EVALUACION. Trabajo tutorado. 1

22,5 | 22,5 30 37,5
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Métodos de evaluacion

CRITERIO DE EVALUACION Y%

Evaluacién Continua (Actividades de Aprendizaje)

Los alumnos que realicen todos los trabajos tutorados propuestos a lo largo del
curso, podran alcanzar una valoracién de 4 puntos

Examen Final

TEORIA (T) Examen Final (Junio y Septiembre), consistente en 10 items (1 punto), 2
cuestiones teéricas (1,50 puntos cada una) y 2 problemas (3 puntos cada uno).

Los alumnos que realicen todos los trabajos tutorados propuestos a lo largo del
curso y alcancen una valoracién de 4 puntos, no realizaran los items ni uno de los
dos problemas en el Examen Final.

Para aprobar sera necesario sacar 5 puntos, debiendo ademdas obtener como
minimo el 30% del valor maximo de cada parte (1,2 puntos en la parte de items mas
cuestiones tedricas y 1,8 puntos en la parte de problemas)

PRACTICAS DE LABORATORIO (P): Examen Final (Junio y Septiembre),
consistente en 10 cuestiones sobre instrumentacion y un montaje préactico con sus
correspondientes medidas.

Los alumnos que asistan a todas las sesiones de practicas y realicen los trabajos
encomendados bajo la supervisién del Profesor y se valoren con una nota de 5
puntos, quedaran exentos del Examen Final, pudiendo presentarse al mismo con
caracter voluntario para subir nota.

LA NOTA FINAL DE LA ASIGNATURA (N.F.) SE OBTENDRA DE APLICAR LA
FORMULA SIGUIENTE:

N.F. =T (NOTA DE TEORIA) x 0,66 + P (NOTA DE PRACTICAS) x 0,33.

PARA  APROBAR LA ASIGNATURA  SE DEBERAN APROBAR
INDEPENDIENTEMENTE LA TEORIA'Y LAS PRACTICAS

TOTAL

Observaciones

Los alumnos dispondran de las transparencias utilizadas a lo largo del curso.
Los ejercicios a resolver se entregaran y recogeran en el Aula.
El Manual de Practicas estara disponible en fotocopiadora antes del inicio de las practicas.

Bibliografia

e J. MILLMAN, C HALKIAS “ DISPOSITIVOS Y CIRCUITOS ELECTRONICOS” Ediciones
Piramide
e A.P. MALVINO “PRINCIPIOS DE ELECTRONICA” Ediciones Mc Graw-Hill




